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Мы представляем авторскую методику работы с одаренными учениками. Учитель 

школы-лицея № 84 г. Астаны А.Ә.Мырзақұлов разработал специальную программу для 

учеников, которые бы хотели сфокусироваться на физике и  математике.  

Традиционная система образования перестала  удовлетворяет потребностям 

меняющегося мира. Ускорение темпов развития общества, переход к постиндустриальному 

обществу (экономика знаний), глобальный характер социально-природных проблем общества 

повлияли на развитие мировых образовательных систем. Во всех странах решается проблема 

модернизации системы образования в плане подготовки выпускников к новым еще 

несуществующим профессиям, к усложняющимся технологиям, новым вызовам. В нашей 

стране модернизация всей сферы образования, от дошкольного воспитания и обучения до 

послевузовского профессионального образования, началась с 2015-2016 учебного года.  Перед 

системой образования поставлена задача развития функциональной грамотности 

обучающихся. Изменилась вся  модель образовательного процесса. Главное теперь - 

результаты обучения, т.е. что молодой специалист будет знать, понимать и уметь в своей 

профессиональной деятельности после окончания процесса обучения [1].  

Функционально грамотный специалист - это человек, способный применить 

полученные знания, умения, навыки в профессиональной деятельности, в реальной жизненной 

ситуации. В основе развития функциональной грамотности, профессионального становления 

специалиста лежит развитие его творческих способностей. В мировой психологии одними из 

наиболее известных является трехкольцовая модель одаренности Дж.Рензулли [2] и 

дифференциальная модель одаренности и таланта Фр. Ганье [3]. Согласно Рензулли,  

одаренность – это сочетание трех основных характеристик:  

➢ превышающий средний уровень интеллектуальные способности (уровень развития 

процессов внимания, памяти, мышления);  

➢ креативность (уровень развития, оригинальность, продуктивность творческого 

воображения); 

➢ мотивация, ориентированная на задачу (познавательная и исследовательская 

активность). 

Кроме этого, важны знания и благоприятная окружающая среда. 

По Дж.Рензулли, одаренных детей значительно больше того количества, которое 

выявляется при помощи различных методов. Т.е. большое количество одаренных детей 

остаются вне поля зрения учителей, руководства школ, и не охвачены программами по 

развитию их одаренности. 

Модель Ганье определяет талант как развитие выдающихся природных способностей в 

выдающиеся знания и навыки. Развития таланта активно регулируют внутриличностные и 

внешние катализаторы. В основе внутриличностных катализаторов лежит мотивация. Люди с 

сильной мотивацией имеют больше шансов превратить свои способности  в достижения, они 

добиваются успехов. Люди с низким порогом мотивации часто просто не развивают свои 

природные способности. На людей очень влияет окружение: семья, друзья, учителя, 

атмосфера класса, школы. Очень способный от рождения ребенок может развить природные 

способности и превратить свои таланты в достижения, а может не развить. 

Модель Ганье популярна в Австралии, потому что в ней четко прослеживается влияние 

окружающей среды на ребенка. В Австралии часто встречается, когда способные студенты, 

ученики не могут реализовать свои способности в достижения. И этот феномен называется 
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недотянуть до достижений [4].  Не все одаренные дети одинаково одарены. Есть немного 

одаренные, среднеодаренные, очень одаренные дети. Если немного одаренных детей 

достаточно много, это каждый десятый ребенок, то очень одаренных 1: 100 000. Согласно 

модели Ганье, в Австралии талант определяется, как овладение систематически развиваемыми 

способностями по крайней мере в одной области человеческой деятельности до такой степени, 

что человек по крайней мере входит в число 10% лучших сверстников по возрасту. Во всех 

школах Австралии, учителя должны поддерживать всех одаренных детей, давая им 

необходимую дополнительную мотивацию, поддержку и  предоставляя дифференцированные 

образовательные условия  для их развития. 

В Казахстане также делается много для развития одаренных учащихся [5]. Задача 

каждого учителя-предметника выявление и поддержка таких учеников.  

 
          Рис. 1. Комбинированный полный коэффициент интеллекта [6].   

 

На рис. 1 представлен график, показывающий распределение количества учеников по 

уровню IQ. Из графика видно, что большее количество учащихся обладает средним 

показателем IQ. Однако есть небольшая часть учеников, у которых коэффициент интеллекта 

очень высок или очень низок. В сложившейся практике школ учителя, в основном, уделяют 

внимание только основной массе учеников, а учащиеся крайних групп предоставляются самим 

себе. В результате, сильные ученики недорабатывают, а слабые – не способны «угнаться» за 

классом. 

В течение ряда лет А.Ә.Мырзақұлов объединяет в группу учеников школы и 

дополнительно проводит с ними занятия по подготовке к физическим олимпиадам. В группу 

приглашаются все желающие ребята.   

В основе развития способностей лежит мотивация. Самое сложное в работе учителя 

физики не столько пробудить интерес учеников к предмету, сколько постоянно поддерживать 

его в течение длительного времени, воспитывая волю и настойчивость в достижении цели. 

Ведь познавательный интерес является одним из наиболее действенных познавательных 

мотивов. 

В процессе развития познавательного интереса можно выделить три основных этапа 

[7].  Это:  

➢ возникновение любопытства, являющегося естественной реакцией на все новое; 

➢ любознательность, при создании определенных условий любопытство может 

переходить в любознательность; 

➢ устойчивый интерес, формирующийся под педагогическим воздействием. 



176 

В группе собираются ребята из разных классов, которые решают сложные задачи по 

физике. Остаются самые увлеченные, находящиеся «в потоке» [8].  Работа в группе комфортна 

для учащихся, потому что они все здесь на одном уровне. Исследователи сообщают о 

положительной социальной и эмоциональной пользе. Работа таких групп – эффективное 

средство для школы, с помощью которых можно дать детям усложненный контент и 

сообщество учеников с одинаковыми склонностями и интересами. Выполнение учениками 

заданий творческого характера, имеет большое значение для углубления и расширения знаний 

по предмету, приобретение опыта творческой деятельности. Они видят результаты своих 

занятий, переживают достижения, становятся уверенными в собственных силах, 

мобилизуются к достижению более высоких показателей в учёбе.  

Среди заданий различных олимпиад все чаще встречаются задачи, для решения 

которых необходимы знания по элементам математического анализа. Учебный материал по 

данному разделу курса математики проходится во второй половине 10 класса. В авторской 

программе А.Ә.Мырзақұлова большое внимание уделяется опережающему ускоренному 

изучению элементов математического анализа на примере учебного физического материала. 

Ребята с большим увлечением осваивают физический  смысл производной и интеграла, 

решают задачи. Считаем, что надо широко распространить практику такого опережающего 

изучения элементов математического анализа в курсе школьной физики, так как часто стали 

встречаться случаи, когда выпускники средних школ не связывают изучаемый в школе 

материал с реальной жизнью.  Например, они считают, что движения бывают только 

равномерные и равномерноускоренные. Это идеализация. В реальной  жизни все движения 

переменные. Меняются скорости, меняются ускорения. Мы имеем дело с мгновенными 

значениями скоростей и ускорений.  От такого подхода выигрывает и математика. Ученики 

лучше понимают учебный материал по математики, осознают значение межпредметных 

связей.  

Успешность разработанной А.Ә.Мырзақұловым методики работы сучениками по 

подготовке их к олимпиадам по физике, подтверждается участием и победами учеников на 

олимпиадах разного уровня. А главное, сформированными, как предметными, так и 

трансверсальными, компетенциями учеников. 
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